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Simetria e teoria de grupo. Modelos quénticos das estruturas eletronicas de atomos e moléculas. Ligagdes coordenadas em metais de
transicdo. Teorias de ligagdo: Campo ligante e orbitais.

I. Objetivos

Apresentar e discutir os Modelos de Estrutura Eletronica. Rever as ligag8es quimicas classicas - ibnica e covalente. Definir hibridizagao.
Demonstrar e aplicar as teorias de ligagao de valéncia, campo cristalino e orbital molecular. Discutir ligagées coordenadas e teorias de
ligac&o para metais de transicéo. Correlacionar estrutura eletrdnica com propriedades quimicas e fisicas. Introduzir conceitos basicos de
guimica do estado sélido.

Il. Programa

- Ligagdes quimicas: ibnica, covalente e covalente coordenada; aplicadas a compostos de coordenacao. Hibridizagao de orbitais atdmicos.
- Simetria molecular e teoria de grupo.

- Modelos quanticos das estruturas eletronicas de &tomos e moléculas.

- Estrutura eletrdnica dos ions metalicos. Esquema Russel-Saunders, repulsédo intereletrénica, parametros de Racah. Propriedades
Magnéticas.

- Teoria do campo cristalino, formalismo de Bethe, desdobramento energético dos orbitais, distorgdo tetragonal, efeito Jahn-Teller, energias
de estabilizacdo de campo ligante.

- Teoria dos orbitais moleculares para compostos de coordenacao.

- Ligagao metdlica e introdugdo a quimica do estado soélido.

lll. Metodologia de Ensino

Aulas expositivas, exercicios e trabalhos. Sempre que possivel os temas serdo explanados em recurso audio visual e as discussées e
hipéteses lancadas serdo desenvolvidas no quadro. Temas transversais serdo trabalhados de forma a mostrar os alunos a aplicabilidade do
assunto proposto. Esses temas incluem quest6es atuais e permitem um trabalho de reflexdo conduzido pelo professor.

IV. Formas de Avaliacdo

Os instrumentos avaliativos envolvem avaliagdes dissertativas ou de multipla escolha e processuais (relatérios ou registros). O discente sera
avaliado por meio de trabalhos individuais e em grupo.

Atividades de recuperacéo serdo ofertadas uma Unica vez para todas as avaliacdes realizadas durante o semestre, desde que o aluno tenha
realizado a atividade, seja na data proposta ou solicitado segunda chamada mediante justificativa.

CRITERIOS ADOTADOS PARA CORRECAO DOS TRABALHOS: Prazo (Perdem-se dois pontos se entregar fora do prazo); Completude
(Cada item faltante perde-se 3,0/total de itens); Consisténcia e Coeréncia (Para cada ideia inconsistente perde-se 0,25 pontos até que se
atinja dois pontos); Conteudo (Avalia, se o contetdo apresentado esta condizente com o que foi apresentado em aula ou com o material
disponibilizado para estudo — Peso: 3,0).

V. Bibliografia

Béasica

a) G.L. MIESSLER, P.J. FISCHER E D.A. TARR, Quimica Inorganica, 5 edicéo, Ed. Pearson, 2014.

b) J.D. Lee - Quimica Inorganica néo tdo Concisa, 5a. ed., Trad., Ed. Edgard Blucher Ltda, Sdo Paulo, 1999.
c) D.F. Shriver, P.W. Atkins, Quimica Inorganica. Porto Alegre- RS. Ed. Bookman, 2003.

Complementar

a) B. Douglas, D.H. McDaniel and J.J. Alexander - Concepts and Models of Inorganic Chemistry, J. Wiley, N.Y., 1983.

b) S.F.A. Kettle - Physical Inorganic Chemistry, A Coordenation Chemistry Approach, Oxford University Press, 1998.

¢) J.E. Huhey - Inorganic Chemistry., Harper, N.Y., 1993.

d) F. Basolo e R. Johnson - Quimica de los Compuestos de Coodinacién, Editorial Reverté S.A., 1980.

e) E.V. Benvenutti - Quimica Inorganica: Atomos, Moléculas, Liquidos e Sélidos, Editora da UFRGS, Porto Alegre, RS, 2003.
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